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В докладе анализируется точное решение уравнения Кардара-Паризи-Жанга /1/ для поверхности кристалла с цилиндрической образующей, в которое включены дополнительные источники напыляемых частиц в виде дельта-функций одинаковой интенсивности. 
В качестве начального условия для уравнения Кардара-Паризи-Жанга выбрано основное состояние одномерного стационарного уравнения Шрёдингера с двумя потенциальными ямами из идентичных дельта-функций. 
Физически такой источник может быть реализован в виде двух параллельных рядов углеродных нанотрубок, через которые каналируют напыляемые на поверхность частицы.
Полученное решение интересно для рассмотрения задачи наноинженерии поверхности твердого тела как задачи оптимального управления системой с распределёнными параметрами /2/.
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